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DC 열플라즈마 장치를 이용하여 합성된 산화철(Ⅲ) 나노입자의 광전기화학적 성능향상 연구
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산화철(Ⅲ) (Hematite, Fe2O3)는 상대적으로 낮은 밴드갭(2.3eV)을 가지고 있기 때문에 자외선 및

가시광선에 이르기까지 넓은 파장의 빛을 이용하여 물을 분해할 수 있으므로 전기화학적 광촉

매로써의 연구가 진행중에 있다. 본 연구에서는 DC 열플라즈마 장치를 이용하여 합성한 산화

철(Ⅲ) 나노입자와 기판 사이의 접착특성을 높이기 위하여 여러 종류의 바인더를 이용하여 전

극을 제조하였으며, 각 밴드의 위치 조정 및 밴드갭의 크기를 줄이기 위해서 n-type 도핑물질

로 질소를 이용하여 질소 도핑이 된 산화철(Ⅲ) 전극을 제조하였다. 합성한 전극의 광전기화학

적 특성 및 접착특성을 자외선 램프를 이용한 LSV(Linear Sweep Voltammerty)를 이용하여 분석하

였다.


